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COMPETENCIES DE LA TITULACIO A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Especifiques:

CE3. Coneixer els fonaments de la fisica del laser, els tipus de laser i les seves principals aplicacions.

CE4. Demostrar que coneix els fonaments de la formacié d'imatge, de la propagacio de la llum a través dels diferents mitjans i de
I'Optica de Fourier.

CE7. Capacitat d'entendre I'enginyeria Optica com una activitat econdmica i empresarial considerant, entre d'altres, aspectes socials,
etics i de sostenibilitat.

CE9. Capacitat per sintetitzar i exposar els resultats de recerca en fotonica segons els procediments i convencions de les
presentacions cientifiques en anglés.

Genériques:
CG1. Capacitat per a projectar, dissenyar i implantar productes, processos, serveis i instal-lacions en alguns ambits de la fotonica com
els relacionats amb I'enginyeria fotonica, la nanofotonica, I'0Optica quantica, les telecomunicacions i la biofotonica.

CG2. Capacitat per a la modelitzacio, calcul, simulacié, desenvolupament i implantacié en centres de recerca, centres tecnologics i
empreses, particularment en tasques d'investigacid, desenvolupament i innovacio en tots els ambits relacionats amb la Fotonica.

CG4. Capacitat per entendre el caracter generalista i multidisciplinari de la fotonica veient la seva aplicacié per exemple a la medicina,
biologia, energia, comunicacions o la industria.

Transversals:
1. US SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIO: Gestionar I'adquisicid, I'estructuracio, I'analisi i la visualitzacié de dades i informacié
de I'ambit d'especialitat, i valorar de forma critica els resultats d'aquesta gestio.

2. EMPRENEDORIA I INNOVACIO: Conéixer i comprendre |'organitzacioé d'una empresa i les ciencies que en regeixen |'activitat; tenir
capacitat per comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificacid, les estrategies industrials i comercials, la qualitat i el
benefici.

3. TERCERA LLENGUA: Conéixer una tercera llengua, preferentment I'anglés, amb un nivell adequat oral i escrit i en consonancia amb
les necessitats que tindran els titulats i titulades.

5. TREBALL EN EQUIP: Ser capag de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o duent a
terme tasques de direccid, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, tot
assumint compromisos considerant els recursos disponibles.
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Basiques:

CB6. Tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicacié de

iddes, sovint en un context de recerca.

CB7. Que els estudiants sapiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolucié de problemes en entorns nous o

poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

CB8. Que els estudiants siguin capacgos d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una
informacioé que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i eétiques vinculades a I'aplicacié dels

seus coneixements i judici.

CB10. Que els estudiants posseeixen les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haura de

ser en gran mesura autodirigida o autonoma.

METODOLOGIES DOCENTS

- Classes magistrals
- Activitats:
- Visita a industries i laboratoris académics

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

L'objectiu d'aquest curs és oferir als estudiants una visiéo amplia dels diferents sistemes laser que s'utilitzen actualment tant en I'ambit

cientific, industrial i biomédic. Es presta especial atencié a les aplicacions d'avantguarda.

HORES TOTALS DE DEDICACIO DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge
Hores grup gran 24,0 32.00
Hores aprenentatge autonom 51,0 68.00

Dedicaci6 total: 75 h

CONTINGUTS

1. Sistemes laser per a aplicacions d'alta potencia.

Descripcio:

1.1 Descripcidé de sistemes laser. Propietats de la Ilum laser i sistemes de millora de la brillantor. Interaccié llum matéria

1.2 Macroprocessat de materials amb lasers. Requeriments necessaris per a diferents processos: tallat, soldadura, perforacio,
marcatge, tractament de superficies, fabricacio rapida de prototips (impressié 3D i manufacturacié additiva).

1.3 Microprocessat de materials amb lasers. Sistemes laser amb minima carrega térmica (excimers y lasers de femtosegon).

Ablacié i micromanufacturacié no térmica.

Dedicacié: 8h
Grup gran/Teoria: 8h
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2. Sistemes laser de baixa potencia per comunicacions y processament d'imatge.

Descripcio:

2.1 Fisica de lasers semiconductors.

2.2 Tipus de lasers semiconductors i models.

2.3 Aplicacions en telecomunicacioé i processament de imatge.

Dedicacio: 8h
Grup gran/Teoria: 8h

3. Sistemes Laser per a aplicacions biomediques

Descripcio:

3.1 Cirurgia laser

3.2 Creacidé de biomaterials amb laser.
3.3 Optogenética.

3.4 Dispositius Lab-on-a-chip.

Dedicacié: 6h 30m
Grup gran/Teoria: 6h 30m

ACTIVITATS

Sessio practica de simulaciéo de models laser

Dedicaci6: 2h 18m
Grup gran/Teoria: 2h 18m

Visita a una empresa

Dedicacié: 1h 30m
Grup gran/Teoria: 1h 30m

SISTEMA DE QUALIFICACIO

- Presentacié oral. Els estudiants hauran d' escogir un tema d'una llista de temes proposats pels professors (40%).
- Examen (40%)
- Assiténcia a classe i visites a laboratoris/empresas (20%)
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